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可编程线性恒流控制器

■ 产品概述 

XT2106 是一款可编程线性恒流控制器，通过外置电阻

可以设置输出电流。当配合外部 MOSFET 时，可以接受高

压工作。 

内置温度保护，当芯片内部温度过高时，芯片会自动关

功率管，确保芯片不被烧坏。 

XT2106 在低压使用时，可以通过 CE 端进行 PWM 调

光。调光频率支持到 40KHz。 

■ 封装 

 SOT23-6L 

 

■ 用途 

 LCD 背光 

 LED 手电 

 LED 灯丝灯 

■ 产品特点 

 可编程输出电流 

 可外扩 MOS 实现高压大功率。 

 支持高频 PWM 调光 

 关断时无功耗 

         

■ 订购信息 

XT2106A①② 

标号 描述 标记 描述 

① 封装类型 M SOT23-6L 

② 器件方向 
R 正面 

L 反面 

■ 引脚分配 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引脚名称 
引脚号 

描述 
SOT23-3L 

VIN 1 电源输入端口 

GND 2 地线 

CE 3 使能端口，高电平有效 

FB 4 编程电流设置端口 

DRV 5 外扩 MOSFET 驱动端口 

VOUT 6 输出端口 

①②③④ *
*

* * * *

VIN GND CE

FBDRVVOUT
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■ 打印信息 

 SOT23-6L 

 

① 表示产品系列 

打印符号 产品描述 

Z XT2106◆◆◆ 

② 表示反馈电压值 

打印符号 产品描述 

1 100mV 

③ 表示封装形式 

打印符号 产品描述 

M SOT23-6L 

④ 与 6 个“*”一起表示生产标识与质量跟踪信息 

■ 功能框图 

Ref
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系统框图 

①②③④ *
*

* * * *

VIN GND CE

FBDRVVOUT
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■ 绝对最大额定值 

参数 标号 最大额定值 单位 

电源耐压 Vcc VSS-0.3～VSS+5 
V 

IO 电压 VIO VSS-0.3～Vcc+0.3 

容许功耗 PD SOT23-6L 250 Mw 

工作外围温度 Topa -40～+85 
°C 

存储温度 Tstr -65～+125 

人体模式抗静电能力 VHBM 4000 V 

注意：  绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能造成产品劣化等物理性损伤。 

 

■ 电学特性参数 

参数 标号 条件 最低 典型 最高 单位 

输入电压 Vcc  2  5 V 

静态功耗 ISS VIN=4V 100 350 500 uA 

关断功耗 ISTB VIN=4V  0.01 1 uA 

温度保护 Tp  110 130 150 ℃ 

电流编程电压 VFB  95 100 105 mV 

调光频率 FPWM  0.1 40 50 KHz 

CE 端最小高电平 VCELH  1   V 

CE 端最大低电平 VCEHL    0.8 V 

DRV 端口源电流 IPDRV  40   uA 

DRV 端口沉电流 INDRV  10   mA 

■ 典型应用电路 

 LED屏背光 

MCU

VDD

GND

FB

VOUT

CE

DRV

RSET

 

 LED 输出电流：ILED=0.1/RSET。 

 输入输出地电容建议采用 1uF 的陶瓷电容。 

 MCU 控制的调光频率最高不要超过 50KHz。
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 LED 灯丝灯 

VDD

GND

FB

VOUT

CE

DRV

交
流
电

LED灯串

高压MOS或者BJT

R1

RSET

 

 LED 电流设置：ILED=0.1/RSET 

 R1 设置：确保在正常的交流电波动范围内，R1 上流过的电流不得低于 0.5mA，且需要考虑 R1

的功率及散热。 

 外置功率管需要根据电压不同和电流不同选取，当功率较大时，需要较好的散热能力。由于目前

MOSFET 的价格较高，建议采用 BJT 替代。 

 芯片 VDD 端的电容建议采用 1uF。 

 在这种高压应用时，无法进行调光设计。 

 当采用 13001 之类的 BJT 管时，如果 DRV 端口驱动能力不够，可以考虑在 VDD 与 DRV 之间并

联一个电阻来提高输出电流。 
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■ 封装信息 

 SOT-23-6L 

 

 

 


